28 апреля  2016 года в СГУ состоялся международный фестиваль науки «SOLID-STATE ELECTRONICS AND DEVICES: THE SCIENCE FESTIVAL FOR YOUNG ENGINEERS», организованный кафедрой английского языка и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и лингводидактики (преподаватели Матяшевская А.И. и Тиден Е.В.) и кафедрой физики полупроводников факультета нано- и биомедицинских технологий (профессор А.Г. Роках, доцент Кабанов В.Ф., ст. преподаватель Митин А.В., ассистент Матасов М.Д.) при участии доцента кафедры материаловедения, технологии и управления качеством факультета нано- и биомедицинских технологий Клецова А.А. 
В начале фестиваля науки свои доклады представили аспиранты СГУ Аль-Алвани Аммар Ж.К. (Graphene Quantum Dots and their Applications in Optoelectronics), Гулманов Э.Э. и Сергеев Р.С. (Investigation of the Properties of Ethanol Water Solutions in the X-Band of Microwave Bandwidth). Кроме того, в работе фестиваля дистанционно участвовали аспирант Потсдамского университета (Германия) Вельк Н.Ю. (Nanotechnology: Applications, Benefits and Risks), аспирант СГУ и студент Потсдамского университета (Германия) Сергеева А.С. (Porous  CaCO3  Microparticles  with  Magnetic  Properties).
В ходе следующей части фестиваля студенты 2 и 3 курсов обсудили избранные вопросы физики полупроводников, проблемы, касающиеся полупроводниковых структур, принципы работы ряда твердотельных электронных полупроводниковых приборов и методы исследования полупроводников материалов. Каждый доклад сопровождался уточняющими комментариями и вопросами преподавателей с профильных кафедр, а также обсуждением со всеми участниками. Благодаря этому студенты смогли проявить себя как в роли докладчиков, так и оппонентов в научной дискуссии. Оргкомитет высоко оценил прозвучавшие студенческие выступления, отметив их успешную подготовку и стремление совершенствовать свои знания как в профессиональной области, так и при изучении иностранного языка.
По итогам фестиваля были награждены победители, подготовленные Митиным А.В. (проблемы твердотельной электроники) и Матяшевской А.И. (английский язык и стилистика).
Победителями стали:

Студенты 3 курса факультета нано- и биомедицинских технологий:
1 место - Гавриков Максим (The Gunn Effect and The Gunn Diode)
2 место - Шатурный Владислав (The Thyristor)
3 место - Мокроусов Максим (Introduction to Semiconductor Photodetectors: the Photodiodes, the Photothyristors, the Phototransistors)
Студенты 2 курса факультета нано- и биомедицинских технологий:
1 место - Козлова Анастасия (The Bipolar Junction Transistor)
2 место - Шмырев Алексей (Heterojunctions in Solid-State Electronics)
3 место - Никулин Никита (The Field-Effect Transistor)
